
РЕФЕРАТ 

 

Роботу викладено на 120 сторінках, вона містить 5 розділів, 68 

ілюстрацій, 42 таблиці і 27 джерел в переліку посилань. 

Об’єктом дослідження є ультратонкі підкладки та напівпровідникові 

структури на їх основі. 

Предмет роботи – дослідження морфологічних, електричних та 

оптичних  характеристик синтезованих ультратонких підкладок та сонячних 

елементів на їх базі.  

Мета роботи – синтезувати ультратонкі текстуровані кремнієві 

підкладки для використання їх у сонячних елементах, а також дослідити їх 

структурні, оптичні та фотоелектричні характеристики. 

В першому розділі подано огляд літератури, в якому розглядається 

аналіз існуючих технологічних методів синтезу ультратонких кренмієвих 

підкладок.  

В другому розділі роботи проводився огляд використання 

ультратонких підкладок для створення ФЕП.  

В третьому розділі наводяться результати синтезу та дослідження 

ультратонких кремнієвих підкладок.  

В четвертому розділі наводяться результати синтезу та дослідження 

ультратонких кремнієвих ФЕП з використанням субмікронної текстури.  

В п’ятому розділі описана розробка стартап проекту на основі 

виконаної дисертаційної роботи. 

 

УЛЬТРАТОНКІ ПЛАСТИНИ, СУБМІКРОННЕ ТЕКСТУРУВАННЯ, 

ФЕП, СОНЯЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, НАПІВПРОВІДНИКИ. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work presented on 75 pages consists of 4 parts, 41 figures, 5 tables and 

25 sources in the list of references. 

The object of study are ultra-thin substrate and  semiconductor structures 

based on them. 

The subject of work - researching of morphological, electrical and optical,  

characteristics of ultra-thin wafers and solar cells synthesised on them. 

The purpose of the work is synthesising of ultra-thin textured wafers, for 

application those in solar cells, also to investigate theirs structural, optical and 

photovoltaic properties. 

The first section provides an overview of the literature, which addresses the 

analysis of existing technological methods of synthesis of silicon ultra-thin wafers. 

In the second chapter of work, there is inspection conducted using ultra-thin 

substrates for creating solar cells. 

In the third section, the results of synthesis and investigation of ultrathin 

silicon wafers. 

In the fourth section are results of synthesis of ultrathin silicon solar cells 

with using of submicron texturing. 

In the fifth section describes the startup project development follow from the 

carried out thesis. 

 

 ULTRA THIN WAFERS, SUBMICRON TEXTURING, SOLAR CELLS, 

SEMICONDUCTORS. 
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